Obsah

10.1.
10.2.
11.

10
13.

14.
15:

16.
17

Seznam pouzitych symboli a zkratek o)
Uvod do problematiky integrovanych obvodi 11
Zaklady technologie integrovanych obvodu 17
Principy monolitické plandrni technologie . . . . . . . . . . .. 17
Technologie: tenkyichivrstepiinissaiinte Sleniinii e - Doae. o 28
Technologieitlustych grStevhus -l -l SO o Lo oalini G, 32
Principy hybridnich technologii. . . . . . . . . . . ... ... 32
Prvky integrovanych funkénich bloki 34
OdporySii SRS NI DS O 1enay: RO T SRR L L 35
Monolitické:odpory: SREEIAEE - o7 s o d e 0F R 40
Tenkaprstvé 0dpory. . Esilsil yons. cisasta: GnBgh s it S 44
TIUSLOUrSLOE OADOTY S ko o S i ek S T e e e b v e s 46
) R R R A R A R S A R 50 s 1 48
VIStvoné Kondenzatorys . v vt riss Soalomiaf-d T ooosrdionne . Cininin 48
PrechodDpeiRondenzatory Bt VA, SeaEr il AN e N e 53
Dil¢i obvody s rozprostienymi parametry RC . . . . . . . . . . . 57
Dipdy v +s 55 sa ko EIERR pagair b B LR 61
Tranzistory:- '+ SRS CISTHGUNS RNGIRNId | - he GG e i 63
Bipoldrni integrované tranzistory . . . . . . . . . . . . . ... 63
Unipoldrni integrované tranzistory . . . . . . . . . . « . . . . 70
Modely prokii integrovanych funkénich bloka . . . . . . . . . . . 75
Linedrni modely integrovanych tranzistoriét . . . . . . . . . . . . 76
Nelinedrni modely integrovanych tranzistorts . . . . . . . . . . . 84
Zvlastni druhy prokii integrovanych obvodtt. . . . . . . . . . .. 94
Zasady feSeni integrovanych obvodi 101
| BT O I s 06 Saiaior o o oo o ot ol e el ot 101
Ekonomickaihlediska 3\ F%3Se- 3 BIRaaNENE [ o] i S L RN e 104
Otdzky spolehlivostt £:i% s - DNEARIARNENS SOUSMEaION . tin s G 110
Zdkladni fyzikdlni omezeni integrovanych obvodii a energetické poméry

DIICIERERE T T 3T SRR e R S G L S R ST S S 123
Parazitnlijevy s Sk v ket e e L T NS WA R 136
(X2 a0y 1T TR e sidate omdstetia adtiint by il i 138
Zaklady teorie citlivosti a toleranci 141
Zavislost obvodovych funkci na jejich parametrech. . . . . . . . . 142
Zdkladni pojmy teorie citlivosti a toleranci . . . . . . . . . . . . 147

(7)



20. INEKOikaparametro alCItiI oS IS . s S e 153

21 IDiferendniicitlivosti @ tolerance’ ™ - -2 ¥ e MR R ES B G S 161
PR IZpRsobY Stanotent CILIDoSEE e S v st B L s 166
VL Navrh integrovanych obvodi pomoci pocitace 173
23¢ Vyvoj a uplatiiovdani pocitatovych metod pFi ndvrhu integrovanych
0DVOdURE SRR O S e T s i e T e e 173
24. Hlavni faze procesu ndvrhu integrovanych obvodit pocitatem. . . . . 175
25. Analyza obvodovych modeliia soustav . . . . . . . . . .. ... 181
26. Zdklady problematiky optimalizacnich metod uZivanych pri FeSeni
integrovanychyfimkonichiblokaEsrs I e St S 189
26.1. Linedrni a linearizované optimalizovdni . . . . . . . . . . . .. 191
26.2. Nelinedrni optimalizopdnis St o o o Bes s 1 e S us Sl 195
26.3. Optimalizaéni programy a jejich soubory . . . . . . . . . . . .. 208
2 Reseni morfologie integrovanych obvodit . . . . . . . . . . . .. 212
28. Uplatnéni pocitacovych metod ve vyrobnim procesu integrovanych
obvodll % s U N E S MG Lk 224
29. Systémy programii pro analyzu a syntézu integrovanych obvodii a soustav
POCILaCemint - S Bt e e S T e e e I R 225
VIIL Zakladni logické integrované funkéni bloky 228
30. Problematika logickych integrovanych obvodit a soustav . . . . . . 228
31. Vlastnosti hlavnich typit integrovanych logickych funkénich bloki . . 233
32 Pamétové integrované funkéni bloky. . . . . . . . . . . . . .. 255
VIII.  Zakladni line4rni integrované funkéni bloky 261
33" Zdkladni druhy linedrnich funkénich bloka . . . . . . . . . . . . 261
34. Integrované.zesilovadeiit o -srs Satss . To sl L A by O T 265
35¢ GYratory, Konvertory, amutatony. .. . o sshitgasth o oo s 8 1o o st 292
36. Stabilizovans zdroje sy Nt Btk R SRS o - B 301
37. Funkéni bloky s rozprostienymi parametry RC . . . . . . . . . . 310
38. Selektiont funkenliDlORYER it tiuat b als - o o ol oo eis 315
39. Specidlni integrované linedrni funkéni bloky . . . . . . . . . . . 338
Literatura 343
Rejstiik 359



